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z dnia 21 lutego 2012r.

KARTA MODULU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu

EiT S | O1

Nazwa modutu

Optoelektronika 1

Nazwa modutu w jezyku angielskim

Optoelectronics 1

Obowigzuje od roku akademickiego

2012/2013

A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Elektronika i Telekomunikacja

Poziom ksztatcenia

| stopien

Profil studiow

ogolnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiow

stacjonarne

Specjalnos¢

Jednostka prowadzgca modut

Katedra Telekomunikacji, Fotoniki i Nanomat.

Koordynator modutu

dr inz. Radostaw Belka

Zatwierdzit:

Dr hab. inz. Andrzej Kapton, prof. PSk.

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku
przedmiotow

przedmiot kierunkowy

Status modutu

obowigzkowy

Jezyk prowadzenia zajec

polski

Usytuowanie modutu w planie studiow
- semestr

semestr Il

Usytuowanie realizacji przedmiotu w
roku akademickim

semestr letni

Wymagania wstepne

Matematyka 1, Fizyka 1,

Egzamin nie
Liczba punktéw ECTS 2
Forma wyktad éwiczenia laboratorium projekt inne

prowadzenia zajeé

30

W semestrze
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C. EFEKTY KSZTALCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Celem modutu jest zapoznanie studentéw z podstawami dziatania elementéw optycznych i
optoelektronicznych, wykorzystujgcych wzajemng konwersje sygnatéw elektrycznych i

Cel optycznych a takze nabycie przez nich umiejetnosci doboru podzespotow
modutu | optoelektronicznych do wybranych zastosowan.
(3-4 linijki)
Symbol ) proiloar(;ginia odniesier)ie do odniesier;ie do
Efekty ksztalcenia . efektow efektow
efektu Zajec kierunkowych | obszarowych
(w/c/l/p/inne)
Ma wiedze na temat wiasciwosci i wykorzystania
W_01 |sygnatéw swietinych w nauce i technice, w w K_W03 T1A W03
szczegolnosci w telekomunikaciji
Ma wiedze na temat fizycznego mechanizmu
W_02 |wzajemnej konwersji sygnatéw elektrycznych i w K_W03 T1A W04
optycznych
Ma wiedze na temat parametréw wykorzystywanych
W_03 |w praktyce elementow i systeméw w K_W03 T1A W04
optoelektronicznych
Potrafi wykorzystywac prawa optyki i elektroniki do
U o1 obliczania wymaganych parametréw elementow W K U07 T1A U09
optoelektronicznych i optycznych tgczy - -
telekomunikacyjnych
Potrafi postuzy¢ sie metodami obliczeniowymi w
U_02 |analizie pracy i projektowaniu elementéw i uktadéw |w K_U07 T1A U09
optycznych i optoelektronicznych
Potrafi wykorzystac zrodta informaciji do sledzenia
U 03 tendencji rozwojov_\{ych w zakre_sjg optoelektr(_)niki i W K_U04 T1A_U03
nowych technologii i przedstawi¢ je w postaci
prezentaciji
K 01 Rozumie po.trze_be i zna mozliwosci ciggtego W K KO1 T1A KO1
doksztalcania sie — —
Potrafi pracowac i wspétdziata¢ w grupie w zakresie
K_02 | opracowania merytorycznych prezentacji natemat |w K_KO03 T1A KO3
szczegotowych zagadnien
Tresci ksztatcenia:
1. Tresci ksztalcenia w zakresie wyktadu
Odniesienie
Nr Tresci ksztatcenia do efekté‘.”
wyktadu ksztalcenia
dla modutu
1. Znaczenie i cele optoelektroniki. Podstawowe wtasnosci fal swietlnych i w_01
sygnatow elektrycznych. Zwigzek optoelektroniki z pokrewnymi dziedzinami K_02
wiedzy.
2 Podstawowe zagadnienia z optyki geometrycznej. Zastosowanie praw do w_01
wyznaczania toru promienia. U1
3 Optyka geometryczna a swiattowody. Budowa i propagacja Swiatta w w_01
$wiattowodach. U_01
4 Zwierciadia i soczewki jako bierne elementy optoelektroniczne \l/JV_gzl
5 Wiasciwosci falowe $wiatta. Uwzglednienie falowej natury swiatta w \L/JV_gzl

elementach optycznych.
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6 Wiasciwosci optyczne i elektryczne materiatéw. Klasyfikacja materiatéw pod W_01
katem zastosowania w elementach optoelektronicznych.
7 Anizotropowe, nieliniowe i dyspersyjne wlasciwosci materiatow. \l/JV_gll
8 Elementy fizyki kwantowej i fizyki ciata statego. Struktura pasmowa W_01
potprzewodnikéw.
9,10 Konwersja sygnatow optycznych na elektryczne. Detektory kwantowe w_gg
u o1
11,12 | Kwantowa emisja $wiatta. Luminescencja. Luminescencyjne zrédta swiatta. w_gg
13 Lasery poétprzewodnikowe. Zastosowania laserow. w:gg
u_o01
14 Ukfady optoelektroniczne. Transoptory. Bariera optoelektroniczna. w_gg
15 Przyszto$¢ optoelektroniki. Struktury fotoniczne. Optoelektronika polimerowa. W_01
Plazmonika. Metamateriaty. Y(V—glz
2. Tresci ksztatcenia w zakresie éwiczen
Odniesienie
N'r zajec Tresci ksztatcenia do efektoyv
éwicz. ksztatcenia
dla modutu
3. Tresci ksztatcenia w zakresie zadan laboratoryjnych
Odniesienie
er zajec Tresci ksztalcenia do efektoyv
ab. ksztatcenia
dla modutu

4. Charakterystyka zadan projektowych
5. Charakterystyka zadah w ramach innych typow zaje¢ dydaktycznych

Metody sprawdzania efektow ksztalcenia

Symbol Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia
efektu (sposob sprawdzenia, w tym dla umiejetno$ci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)

w 01 | Testwiedzy teoretycznej

W 02 Test wiedzy teoretycznej

w 03 | Testwiedzy teoretycznej

U o1 | Kolokwium zaliczeniowe

u 02 | Kolokwium zaliczeniowe

U 03 Przygotowanie szczegbétowego opracowania na zadany temat z zakresu optoelektroniki

Przygotowanie szczegétowego opracowania na zadany temat z zakresu optoelektroniki —
K_01 |praca w grupie

Przygotowanie szczegétowego opracowania na zadany temat z zakresu optoelektroniki —
K_02 |praca w grupie
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Bilans punktéw ECTS

Rodzaj aktywnosci

obciazenie studenta

1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta

Udziat w wyktadach 30
Udziat w ¢wiczeniach
Udziat w laboratoriach
Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 1
Udziat w zajeciach projektowych
Konsultacje projektowe
Udziat w egzaminie
Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale 31
nauczyciela akademickiego (suma)
Liczba punktéw ECTS, ktérg student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela 1.24
akademickiego '
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
Samodzielne studiowanie tematyki wyktadéw 6
Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen
Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiéw 6
Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriéw
Wykonanie sprawozdan
Przygotowanie do kolokwium korncowego z laboratorium
Wykonanie projektu lub dokumentacji 7
Przygotowanie do egzaminu
Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 19
(suma)
Liczba punktéw ECTS, ktéra student uzyskuje w ramach
samodzielnej pracy 0,76
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
Sumaryczne obcigzenie pracg studenta 50
Punkty ECTS za modut 2
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
Naklad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 7
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi
Liczba punktéw ECTS, ktéra student uzyskuje w ramach zaje¢ o
charakterze praktycznym 0,28
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